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Os cristais fotorefrativos sdo materiais que permitem a gravacdo de informag¢6es no volume do
material. Esta gravacdo se di através da modulag@o no indice de refracdo do material. A
modulacgdo é o resultando dos efeitos da fotocondutividade e do efeito eletro-6ptico. Com luz de
determinado comprimento de onda excitamos elétrons e/ou buracos de centros localizados na
banda proibida para a banda de conducdo ou de valéncia respectivamente. Na banda de
conducédo e/ou valéncia os portadores se difundem ou sé@o arrastados por acdo de um campo
elétrico externo. Apos vérias excitacdes e recombinacdes ha a formacdo de uma rede no
volume do material (holograma). Neste trabalho estudamos a formacéo de redes gravadas em
cristais fotorrefrativos do tipo Bi_{12}TiO_{20} nominalmente puro. Verificamos que nessas
amostras ha a formacédo de duas redes, uma rapida, devido a elétrons e outra lenta, devido ao
acoplamento entre elétrons e buracos. Utilizando a técnica do apagamento hologréfico, com luz
uniforme e para varias condi¢cdes experimentais, determinamos os parédmetros tais como:
comprimento de Debye, comprimento de difusdo e a eficiéncia quantica. Tais parametros

caracterizam as redes rapida e lenta formadas nesses materiais.
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